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Chapitre III : Résultats de simulation et discussion 
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Figure III-3 
Convergence de l’énergie totale de ZnO en fonction du nombre 
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Convergence de l’énergie totale de ZnS en fonction de l’énergie 

de coupure (Ecut) pour NK-point (8 8 8) : (a) LDA  (b) 
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Figure III-5 
Convergence de l’énergie totale de ZnS en fonction du nombre 
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Figure III-6 

Convergence de l’énergie totale de ZnTe en fonction de 

l’énergie de coupure (Ecut) pour NK-point (8 8 8) : (a) 
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Figure III-7 

Convergence de l’énergie totale de ZnTe en fonction du 

nombre de point K pour Ecut =750 : (a) LDA et (b) GGA. 
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Figure III-8 
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Figure III-9 

Variation de l’énergie totale en fonction du volume 

de la maille élémentaire de ZnS. 
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Figure III-10 

Variation de l’énergie totale en fonction du volume de 

la maille élémentaire de ZnTe. 
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Figure III-11 
Structure de bande d’énergie et le gap de ZnO. 
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Figure III-12 
Structure de bande d’énergie et le gap de ZnS. 
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Figure III-13 
Structure de bande d’énergie et le gap de ZnTe. 
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Figure III-14 
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GGA et LDA. 
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Variation de la Réflectivité en fonction de l'énergie pour 

les composées ZnO, ZnS, ZnTe pour deux approximations 

GGA et LDA. 
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Figure III-17 
Variation de la conductivité de ZnO en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-18 

Variation de la conductivité de ZnS en fonction de l'énergie 

pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-19 
Variation de la conductivité de ZnTe en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-20 

Variation du constant diélectrique de ZnO en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-21 

Variation du constant diélectrique de ZnS en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-22 
Variation du constant diélectrique de ZnTe en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-23 

Variation de l’indice de réfraction de ZnO en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-24 

Variation de l’indice de réfraction de ZnS en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Figure III-25 

Variation de l’indice de réfraction de ZnTe en fonction de 

l'énergie pour l’approximation GGA et LDA. 
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Chapitre IV : Applications aux cellules solaires en couches minces 

 

Figure IV-1 
Schéma simplifié d’une photopile à base de CIGS 

sous éclairement. 
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Figure IV-2 
Panneau de démarrage de SCAPS, le panneau d’action ou 

principal. 
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Figure IV-3 Points de fonctionnement (points de travail). 
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Figure IV-4 
Panneau d’affichage des courbes I-V à l’obscurité et sous 

éclairement. 
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Figure IV-5 
Structure de la cellule solaire à hétérojonction (n-ZnO/n-

ZnTe/p-CIGS) étudiée. 
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Figure IV-6 

Structure de la cellule solaire à hétérojonction (n-ZnO/n-

ZnS/p-CIGS) étudiée. 
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Figure IV-7 

Performances de la cellule solaire avec la couche tampon 

ZnTe en fonction de l’épaisseur p-CIGS. 
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Figure IV-8 

Performances de la cellule solaire avec la couche tampon 

ZnS en fonction de l’épaisseur p-CIGS. 
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